Vzorky moznych otazok.

Otazky budu formulované podobne ako je tomu v tychto otadzkach. Ich formulacia sa
moze li8it’ aj jej obsah. Budu z latky ktora bola odprednasana a je aj v poznamkach z
prednasok. Charakter odpovede bude definovany (vztah, vysvetlenie graf a pod.).
Okrem toho budu dve aplikaéné ulohy typu urCenia nahradnej schémy, pracovnych
bodov priebehu signalu. Ich vaha bude od 35 -45 %

Pocet bodov za pisomku bude 100% ten potom bude prepocitany na bodovy rozsah pre
skusku

Cim sa ligia vodige , polovodiée a izolanty. Od &oho zavisi podet volnych nosi¢ov v polovodiéi.

Nakreslite nahradni schému pradového zdroja riadeného vstupnym napéatim. Koeficient Umernosti je Y. Aka
graficka zavislost opisuje prevodovu charakteristiku vystupny prud vs. vstupné napétie .

Nakreslite nahradnt schému napatového zdroja riadeného vstupnym napatim. Koeficient umernosti je AU.
Aka graficka zavislost' opisuje prevodovu charakteristiku vystupné napatie vs. vstupné napatie .

Nakreslite nahradnt schému napéatového zdroja riadeného vstupnym prudom. Koeficient tmernosti je R. Aka
graficka zavislost opisuje prevodovu charakteristiku vystupny prad vs. vstupné napatie .

Nakreslite nahradnd schému prudového zdroja riadeného vstupnym pradom. Koeficient tmernosti je Al. Aka
graficka zavislost opisuje prevodovu charakteristiku vystupny prud vs. vstupny prud .

Cim sa ligia vlastné a primesové polovodiée. Aky donor vytvara polovodié typu N

Cim sa ligia vlastné a primesové polovodi¢e. Aky donor vytvara polovodié typu P

Aké su vyhody obvodov vytvorenych na Si €ipe mikroelektronickymi technolégiami. Aké su zakladné
technologické kroky pri vytvarani integrovanych obvodov.

Aka oblast vznikne spojenim polovodi¢ov typu N a P. Ktora vlastnost' tejto oblasti sa meni so zmenou
pripojeného napatia.

Napiste vztah pre prad diéddy od napéatia na polovodiovej diéde. Oznacte fyzikalny vyznam jednotlivych
veli¢in.

Aka je charakteristika Zenerovej diddy v zavernom a v priepustnom smere. Na ¢o sa pouziva Zenerova diéda
a v akom zapojeni.

Cim je tvorena Schottkyho didda. Co je jej kladom a na &o sa pouziva v elektronickych obvodoch.

Co uréuju diferencialne parametre dvojpdlov. Odvodte vztah pre uréenie diferencialineho odporu diédy.

NapiSte dve nerovnosti, ktoré charakterizuju chovanie idealnej diody.

Zapojenie jednocestného usmeriiovaca. Aky je vystupny priebeh jednocestného usmerriovaca s filtracnym a
bez filtraéného kondenzatora.

Zapojenie dvojcestného usmerniovaca. Aky je vystupny priebeh dvojcestného usmerriovaca s filtratnym a bez
filtracného kondenzatora.

K ¢omu sluzi dibdovy AM demodulator. Vysvetlite vystupny priebeh signdlu na vystupe sériového a
paralelného demodulatora (detektora) AM signalu

Nakreslite schému a vysvetlite ¢innost diddového obmedzovada s antiparelelne zapojenymi diddami ked
uvazujeme otvaracie napatie diédy 0,7V.

Aky je vzajomny vztah pradového zosilfiovacieho Cinitela b v zapojeni so spoloénym emitorom bipolarnych
tranzistorov z hodnét prudového zosilnenia a SB. Dokazte spomenuty vztah ked uvazite Ze pomer prudov
kolektora a emitora je a.

Po castiach linearna nahradnd schéma bipolarneho tranzistora so spolo¢nou bazou a so spolo¢nym
emitorom.

Ebers-Mollov model bipolarneho trnazistora

Linearizovany model (h-parametrovy) bipolarneho tranzistora

Nakreslite vstupnu a vystupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora v zpojeni so spoloénym emitorom SE




Nakreslite vstupnu a vystupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora SB

Nakreslite mostikové zapojenie na stabilizaciu jednosmerného pracovného bodu bipolarneho tranzistora. Aky
vyznam ma vstupna kapacita a kapacita pripojena paralelne k emitorovému odporu.

Ktoré prvky zo schémy zapojenia sa skratuju a ktoré odpoja pri transforméacii na ST schému pre spracovanie
malého signalu

Ktoré fyzikalne mechanizmy ohranicuju frekvenéné pasmo zosilfiovacéa s bipolarnym tranzistorom.

Nakreslite JS zapojenie bipolarneho NPN tranzistora v zapojeni so spoloénym emitorom (SE) a jeho
nahradnu ST schému. Aké vlastnosti vykazuju napatové a prudové zosilnenie a vstupny a vystupny odpor

Nakreslite JS zapojenie bipolarneho NPN tranzistora v zapojeni so spolo€¢nou bazou (SB) a jeho nahradnu ST
schému. Aké vlastnosti vykazuju napatové a prudové zosilnenie a vstupny a vystupny odpor

Nakreslite JS zapojenie bipolarneho NPN tranzistora v zapojeni so spoloénym kolektorom (SK) a jeho
nahradnu ST schému. Aké vlastnosti vykazuju napatové a pradové zosilnenie a vstupny a vystupny odpor

K &omu sluzi blokovaci a vazobny kondenzator v obvodoch s bipolarnym tranzistorom. Ak vazobny
kondenzator C je zapojeny do série s odporm R aka je dolnd medzna frekvencia prenosu za podmienky zhody
reaktancie kondenzatora X s odporom R.

Aké typy polom riadenych tranzistorov poznate. Ako vyzera prenosova charakteristika P a N kanalovych
MOS-FET tranzistorov v obohacovanom a ochudobriovanom reZime.Co predstavuje prahové napatie
unipolarneho tranzistora

Aké dve oblasti vo vystupnych charakteristikach unipolarnych tranzistorov poznate

Nakreslite schému  vystupného obvodu s bipolarnym tranzistorom. Aké dve rovnice vyplyvaju z tohto
zapojenia pre zatazovaciu priamku. Nakreslite zataZovaciu priamku vo vystupnych charakteristikach
bipolarneho tranzistora.

Nakreslite schému  vystupného obvodu s unipolarnym tranzistorom. Aké dve rovnice vyplyvaju z tohto
zapojenia pre zatazovaciu priamku. Nakreslite zataZovaciu priamku vo vystupnych charakteristikach
unipolarneho tranzistora.

Napiste vztah pre prevodovu charakteristiku unipolarneho tranzistora v nasytenom rezime

Napiste vztah pre prevodovu charakteristiku unipolarneho tranzistora v rezime riadeného odporu.

Linearizovany model unipolarneho tranzistora len pomocou zdroja prenosovej strmosti gm. Aky je vstupny
odpor MOS FET tranzistora.

Naznacte zapojenie pre nastavenie pracovného bodu zosilfiova¢a s unipolarnym tranzistorom v mostikovom
zapojeni

Co predstavuje vyraz pre potladenie stétového signalu v diferenénych zapojeniach. Aka je jeho hodnota v
pripade idealneho opera¢ného zosilfiovaca.

Aky je vztah pre vystupné napétie diferenéného zosilfiova¢a v zavislosti od diferenéného a stétového napétia
na vstupe. Co predstavuje vyraz potladenie stétového signalu v diferenéného zosilfiovaéa. Aka je jeho
hodnota v pripade idedlneho opera¢ného zosilfiovaca.

Co sa vysetruje pomocou jednosmernej analyzy chovania elektronického obvodu. Ktoré parametre sa ziskaju
zo striedavej nahradnej schémy pre maly signal

Ako Millerov efekt zvacsi kapacitu medzi kolektorom a hradlom. Vysvetlite jeho prejav v pripade idealneho
zosilfiovaca so zosilnenim (-A).

Co je proces rekombinacie pri zatvarani bipolarneho tranzistora a 8o spdsobi. Existuje proces rekombinacie
pri unipolarnych tranzistoroch?

Aku funkciu pIni zdvojova¢ a nasobi¢ napétia aké je ich zapojenie.

Aké zapojenie dvoch MOS FET tranzistorov vytvara spina¢ napatia. V akych stavoch sa vyskytuju obidva
tranzistory. Aké su jeho vyhody voci zapojeniu jedného

Co si CMOS obvody, nakreslite jednoduché zapojenie invertora.

Nakreslite Darlingtonovu dvojicu zhodnych NPN tranzistorov. Nakreslite Darlingtonovd dvojicu kombinacie
PNP a NPN tranzistora. Odvodte aky je ich vysledny pradovy zosilfiovaci €initel.

Akym obvodom sa zabezpecCi posun jednosmerného napatia pomocou jednosmerného prudového zdroja a
odporu pripojeného na vystup emitorového sledovaca

Co je prudové zrkadlo, jeho zapojenie. Aké zapojenie dalsieho tranzistora vylepsuje presnost kopirovania
prudu.

Linearizovany model bipolarneho tranzistora s h parametrami. Co predstavuju jednotlivé parametre.

Co st dvojcestné a jednocestné usmerfiovade - aky je vystupny priebeh a zapojenia




Podmienky pre vznik oscilacii. Vysvetlite princip €innosti oscilatora s rezonanénym obvodom v kolektore
tranzistora -trojpbodové zapojenie oscilatora.

Aka je prenosova charakteristika rezonanéného krystalu a na €o sa v oscilatoroch pouziva. Vysvetlite princip
¢innosti oscilatora na obr.

Co su selektivne zosilfiovage. Aky je vztah medzi zosilnenim a $irkou prenasaného frekven&ného pasma.
Naco sluzi neutralizacia takéhoto zosilfiovaca.

Nakreslite dve zapojenia polom riadeného tranzistora ako zataze a na vystupnych charakteristikach uréte
zatazovaciu krivku

Ako je urcené vysledné zosilnenia viacstupfiového zapojenia zosiliovaov ak pozname zosilnenia jednotlivych
stupriov. Aky je zmysel viactranzistorovych zapojeni.

Nakreslite zapojenie diferenéného zosilfiovaca s bipolarnymi alebo unipolarnymi tranzistormi. Aké su hlavné
vyhody takéhoto zosilfiovaca

Co je prednost dvojstupfiovych tranzistorovych zosilfiovadov SE-SK vogi zapojeniu SE- SE a na tkor &oho sa
ziskala. Nakreslite ich schémy

K ¢omu sluzi zaporna spatna vazba v elektronickych zapojeniach a aky jej zakladny vztah uréujuci zosilnenie
so spatnou vazbou.Blokova schéma zapornej spatnej vazby.

Ktoré vlastnosti elektronickych zosilfiovacov ovplyvni zaporna spatna vazba. Nakreslite Styri skupiny spatnych
vazieb.

Ako su ovplyvnené vstupné a vystupné impedancie zosilfiovacov pre  Styri skupiny spatnych vazieb.

Nakreslite invertujuce a neinvertujuce zapojenie operacného zosilfiovaca so zapornou spatnou vazbou.

Ako je definovana ucinnost vykonového zosiliovaa a v akych triedach pracuje. Aké su ucinnosti tried
vykonového zosilfiovaca.

Koncovy zosilfiova¢ s komplementarnou dvojicou vykonovych tranzistorov. Ako su vytvarané kladné a
zaporné polperiédy.

Vysvetlite ¢innost sériového stabilizatora na obr. Vysvetlite ¢innost operaéného zosilfiovaca, nakreslite
spravne znamienka jeho vstupov. Na ktorom tranzistore je maximalna vykonova strata a aka je jej velkost.
Pri ktorom zapojeni bude vystupné napétie vacsie a pri ktorom mensie ako Zenerové napétie.

Vysvetlite ¢innost dvoch meni¢ov jednosmerného napéatia na jednosmerné no obr. Ktory prvok zmensuje svoj
objem pri naraste spinacej frekvencie.

Vysvetlite Cinnost diddového obmedzovaca amplitidy zabranujucemu prekro€eniu maximalnej hodnoty
napatia podla obr. . Vysvetlite ¢innost zapojenia obojjstranného obmedzovaca napéatia symetricky oklo nuly
napr. £3 V. podla obr. Aky by bol priebeh vystupného napatia ked na vstupe bude harmonicky signal s
amplitidou 6V Vysvetlite vyznam prvkov v odpovedajucich schémach .

Co je prudové zrkadlo, jeho zapojenie. Aké zapojenie dal$ich tranzistorov umozni nasobit zakladny prud
celistvyym nasobkom. Kde sa uplatni nasobenie dvoma zakladného pradu.

Cim sa ligia vodige , polovodiée a izolanty

Ako je opisana prevodova charakteristika napatim riadeného pradového zdroja

Ako je opisana prevodova charakteristika napatim riadeného napétového zdroja

Ako je opisana prevodova charakteristika praidom riadeného napatového zdroja

Ako je opisana prevodova charakteristika praidom riadeného prudového zdroja

Cim sa ligia vlastné a primesové polovodice

Aky donor vytvara polovodi¢ typu N

AKy donor vytvara polovodic¢ typu P

Aké su vyhody obvodov vytvorenych na Si €ipe mikroelektronickymi technolégiami.

Akd zéna vznikne spojenim polovodicov typu N a P

Napiste vztah pre prud diédy od napéatia na polovodi¢ovej didde

Aké su napétia na diédach v priepustnom smere pre Si, Ge, GaAs diédy

Aka je charkteristika Zenerovej diédy v zavernom smere a na ¢o sa pouziva

Cim je tvorena Schottkyho didda a na &o sa pouziva

Akym vztahom mozno opisat volt-ampérovu charakteristiku polovodi¢ovej diody

Vztah pre uréenie diferencidlneho odporu diédy

Napi$te dve nerovnosti, ktoré charakterizuju idealnu diédu

Aky je vystupny priebeh jednocestného usmerriovaéa s filtraénym a bez filtraéného kondenzatora

Aky je vystupny priebeh dvojcestného usmerfiovaca s filtraénym a bez filtraéného kondenzatora

Zapojenie jednocestného usmerriovaca

Zapojenie dvojcestného usmerfiovaca

Ako pracuje diédovy obmedzova¢ sa antiparelelne zapojenymi diédami

Zapojenie Zenerovej diody ako stabilizatora napatia

Aky je vzajomny vztah prudového zosilfiovacieho ¢initela v zapojeni SE (B) a SB (a) bipolarnych tranzistorov

Jednoducha nahradna schéma bipolarneho tranzistora s odporom v emitore a zavislym zdrojom v kolektore

Ebers-Mollov model bipolarneho trnazistora

Linearizovany model (h-parametrovy) bipolarneho tranzistora

Nakreslite vstupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora SE

Nakreslite vystupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora SE

Nakreslite vstupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora SB




Nakreslite vystupnu charakteristiku bipolarneho tranzistora SB

Nakreslite mostikové zapojenie na stabilizaciu jednosmerného pracovného bodu bipolarneho tranzistora

Ktoré prvky zo schémy zapojenia sa skratuju a ktoré odpoja pri transformacii Uplnej schémy na ST schému
pre spracovanie malého signalu

Ktoré fyzikalne mechanizmy ohrani¢uju hornd medznu frekvenciu bipoldrneho tranzistorového zosilfiovaca

Ktoré kapacity v obvode uréuju dolni medznu frekvenciu tranzistorového zosilfiovaca

Nakreslite ST zapojenie bipolarneho NPN tranzistora SE - aké vlastnosti vykazuju napétové a prudové
zosilnenie a vstupny a vystupny odpor

Nakreslite ST zapojenie bipolarneho NPN tranzistora SB - aké vlastnosti vykazuje pradové zosilnenie a
vstupny a vystupny odpor

Nakreslite ST zapojenie bipolarneho NPN tranzistora SK- aké vlastnosti vykazuje napatové zosilnenie a
vstupny a vystupny odpor

Iny nazov zapojenia tranzistora v usporiadani SK. Prevelkost ktorého zosilnenia ziskalo zapojenie tento
nézov.

K omu sluzi blokovaci a vazobny kondenzator

Aké typy polom riadenych tranzistorov poznate

Aké dve oblasti vo vystupnych charakteristikdch unipolarnych tranzistorov poznate

Nakreslite zataZzovaciu priamku vo vystupnych charakteristikach bipolarneho tranzistora

Nakreslite zatazovaciu priamku vo vystupnych charakteristikach unipolarneho tranzistora

Ako vypada prenosova charakteristika N kanalovych MOS-FET tranzistorov v obohacovanom a
ochudobriovanom rezime

Ako vypada prenosova charkateristka P kandlovych MOS-FET tranzistorov v obohacovanom a
ochudobriovanom rezime

Ako vypada prenosova chaarkateristika P kanalovych a N kanalovych J -FET tranzistorov

Co predstavuje prahové napétie unipolarneho tranzistora

Napiste vztah pre prevodovu charakteristiku unipolarneho tranzistora v nasytenom rezime

Linearizovany model unipolarneho tranzistora len pomocou zdroja prenosovej strmosti gm

Aky je vstupny odpor MOS FET tranzistor. Aky je vstupny odpor J FET transistora pre kladné napatie hradla
voci emitoru.

Nastavenie pracovného bodu zosilfiova¢a s unipolarnym tranzistorom v mostikovom zapojeni

Vztah pre strmost unipolarneho tranzistora v nasytenom rezime

;’:\ké je vstupna impedancia J-FET tranzistora pre zaporné napéatie hradla a kladné napétie hradla vo¢i emitoru

Co predstavuje vyraz potlacenie suctového signalu v diferenénych zapojeniach

Aky je vztah pre rozdielové vystupné napétie diferenéného zosilfiovaca v zavislosti od diferenéného a
suctového napétia na vstupe

Ktoré veli€iny zapojenia sa zistuju z jednosmernej schémy pre velky signdl a ktoré zo striedavej nahradnej
schémy pre maly signal

Co je proces rekombindcie pri zatvarani bipolarneho tranzistora a o spdsobi

Nakreslite charakteristiku tunelovej diédy

Aku funkciu plni zdvojovaé€ a nasobi¢ napétia

Aké zapojenie MOS FET tranzistorov vytvara spina¢ napatia. Aké su jeho vyhody

Co su LED diody a fotodiédy

Nakreslite charakteristiky fotodiod

Ako graficky uréime pracovny bod sériovo zapojenej diédy s odporom a jednosmernym zdrojom napétia v
priepustnom smere.

Aké iné oznacenie na kolektor , emitor a hradlo unipolarneho tranzistora poznate?

Ako sa z prudov bipolarneho tranzistora uréi pridovy zosifiovaci €initel SE ()

Ako sa z prudov bipolarneho tranzistora urci pradovy zosinovaci €initel SB (a)




